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Patentanspriiche 

Dj Anordnung aus wenigstens einem lichtemittierenden Halb*> 
^T^iterbauelement mit mindes-tens einem auf einer Tragerplatte 
angeordneten Halbleiterkorper , dadurch gekenn;ceichnet ^ daO 

m 

der Halbleiterkorper (3) auf der TrSgerplatte (1) in der 
. Nahe einer Kante (8) angeordnet ist, und daB auf der Tra-. 
gerpiatte uber dem Halbleiterkorper ein mit einer Licht- 
austrittsoffnung (6) versehener Ref lektorkorper (5) ange- 
ordnet ist, der so ausgebildet ist, daB das Licht im wesent- 
lichen parallel zur Ebene der Tragerplatte austritt. 

2) Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB 
auf der Tragerplatte (1) mehrere, ^eilenformig an einer 
Kante (8) der Tragerplatte befestigte Halbleiterkorper (3) 
angeordnet sind. 

3) Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , daB 
der Ref lektorkorper fur jeden Halbleiterkorper eine Licht- 
austrittsof fnung aufweist. 

4) Anordnung nach einem der vorangehenden AnsprUche, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Lichtauatrittsof fnungen (6) 
mit einem lichtdurchlassigen , ein Streumittel enthaltenden 

. Kunststoff (9) gefiillt sind, wobei der Kunststoff zugleich 
die Halbleiterkorper (3) umhiillt, 

5) Anordniing nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet , daB die Tragerplatte (1) aus einem Isolator 

« 

besteht, der an seiner die Halbleiterkbrper (3) tragenden 
Oberf l^chenseite mit metallischen Leitbahnen und Kontaktie- 
rungsf lichen (2, 7) versehen ist, 

ORIGINAL INSPECTED 



30A8288 

- 2 - 

6) Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch * 
gekennzeichnet , daB die Tragerplatte aus einem entsprechend 
dera erf order lichen Leitbahnmuster strukturierten, selbs-b- 
tragenden Metallstreif en besteht. 

7) Anordnung nach einem der vorangehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet , dali der Reflektorkorper (5) aus 
einem weinen, diffus ref lektierenden Material besteht • 

8) Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichriet, daB 
der Reflektorkorper (5) aus einer Mischung aus Epoxidharz 
mit ca. 50 Gewichtsprozent Titandioxyd besteht* 

9) Anordnung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet , daa auf der mit einer Vielzahl von Ijumines— 
zenzdioden (3) versehenen Tragerplatte (1) zugleich wenig- 
stens ein der Anst^uerung der Lumineszenzdioden dienender 
integrierter Halbleiter-Schaltkreis angeordnet ist. 
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Anordnung aus wenigstens einem 
1 i ch-bemi t tlerendem Halbl el terbaue 1 emen t 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung aus wenigstens einem 
lich-temittierendem Halbleiterbaueleraent mit raindestens einem 
auf .einer Tragerplatte angeordneten Halbl eitea korper. 

In der Elektrotechnik werden vielfach Bausteine aus zeilen- 
formig angeordneten lichtemittierenden Dioden verwendet, 
die mit Hilfe einer ^eeigneten Ansteuerschaltung beispiels- * 
weise so betrieben werden konnen, dafl eine bestimmte GroQe 
durch einen variablen Leuchtpunkt oder durch c:in Leucht- 
band variabler Ausdehnung angezeigt wird. Derartige Leucht- 
zeilen werden beispielsweise zur Aussteuerung.sanzcige in 
Tonband- oder Rundf unkgeraten oder als Spannungsanzeige 
benutzt. Ferner werden Anordnungen aus zeilenformig ange- 
ordneten Lumineszenzbauelementen^ beispielsweise in der 
Datenverarbeitung als I.ochkartenleser benbtigt. Der Ab- 
stand zwischen zwei Leuchtdioden innerhalb der Zeile ent- 
spricht dann dem Rastermafl von Lochkarten* Bei bekannten 
LED-Zeilen werden die Halbleiterkorper auf einer Trager- 
platte befestigt und so mit Lichtleitkorpern oder Ref lek- 
toren bedeckt, daB der Lichtaustritt senkrecht zur Ebene 
der Tragerplatte erfolgt. Beim Einbau einer LED-Zeile in 
eine Frontplatte eines Gerates wird der relativ groBe 

m 

Platzbedarf dieser bekannten Zeilenanordnungen als nach- 
teilig empfunden, wobei insbesondere stort, daB die auf 
der Leiterplatte befindlichen und anzuschliefienden Leit- 
bahnen parallel zur Frontplattenebene verlaufen. 

^ ORIG\NAL 
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Vbt Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine lichtemit- 
tiierende Halbleiteranordnung anzugeben, die mit einem ge- 
. ringen Platzbedarf auskommt und die sich leicht in Cerate- 
frontplatten einbauen lalit. Diese Aufgabe wird bei einer 
Anordnung der eingangs beschrieben^n Ari- erfindungsgemaB 
dadurch gelost,.dafi der Halbleiterkorper auf der TrSger- 
platte. in- der Nahe einer Kante angeordnet: ist und daa 
auf der Tragerplatte uber dem Halbleiterkorpier ein mit 
einer Lichtaustrittsof fnung versehener Ref lektorkSrper 
angeordne-t ist, der so ausgebildet ist, dali das Licht im 
wesentlichen parallel zur Ebene der Tragerplatte austritt. 

Bei einer bevorzugten Ausfiihrungsf orm sind auf der Trager- 
platte zur Bildung einer IiED-2eile mehrere zeilenfdrmig 
an einer Kante der Tragerplatte befestigte Halbleiterkor- 
per angeordnet. Der Ref lektorkorper hat dann vorzugsweise 
fiir jeden einzelnen Halbleiterkorper eine gesonderte Licht- 
austr ittsof f nung . * 

Die erfintlungsgemafle Anordnung hat insbesondere den Vorteil, 
daB bei ihrero Einbau in Geratef rontplatten in der Ebene 
senkrecht zur Lichtaustrittsdf fnung ein geringer Platzbe- 
darf best'eht. Dxirch die Ausgestaltung des Reflektors wird 
mit einfachen Mitteln erreicht, daB das Licht in der Ebene 
der Ausdehnungsrichtung der Tragerplatte aus den einzelnen 
Iiichtaustrittsof fnungen austritt. 

Die Lichtaustrittsof fnungen werden vorzugsweise mit einem 
lichtdurchlassigen Kunststoff gefiillt, der zugleich den 
Halbleiterkorper umhiillt und vorzugsweise ein die Streuung 
des Lichts begiinstigendes Mittel enthalt. 

Die Erfindung und ihre weitere vorteilhafte Ausgestaltung 
wird im folgenden noch anhand eines Ausfuhrungsbeispieles 
naher erlSutert. 
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Die Flgur 1 zeigt in einer perspek-tivischen Darst:ellunq 
den Tragerkorper mit den aufqebrachten Halbleiterbauele- 
menten und den Reflektorkorper • 

In der Figur 2 ist ein Schnitt durch die fertig zusammen- 
gebaute Leuchtzeile dargestellt. 

Der Tragerkorper besteht gemaB der Figur 1 aus einer diin- 
nen' langestreckten Platte, die beispi'elsweise aus isolie- 
rendem Kunststoff Oder aus Kerami-k besteht* Auf einer 
Oberflachenseito der Platte befindf?n sich die fur die 
Kontaktierunq der Halbleiterbauelemente vorgesehenen Leit- 
bahnen und AnschluBflachen , die beispielsweise aus Kupfer 
bestehen. Eine als AnschluBf IcLche fur alle Halbleiter- 
korper vorgesehene relativ breite Leitbahn 7 erstreckt 

• 

sich entlang einer Kante 8 der Traqerplatte. Auf diese 
Leitbahn 7 wurden die Heableiterkorper 3 , bei denen es 
sich beispielsweise um liumineszenzdioden handelt, kon- 
taktbildend befestigt. Senkrecht zur; Leitbahn 7 verlaufen 
parallel zueinander eine der Anzahl der Halbleiterkorper 
entsprechende Zahl von Leitbahnen 2, die jeweils mit der 
zweiten Elektrode des zugeordneten Halbleiterkorpers elek- 
trisch lei tend verbunden werden. Diese Verbindung wird 
mittels diinner Kontaktierungsdrahte 4, die sich vom Halb- 
leiterkorper zum benachbarten Ende der zugehorigen Leit- 
bahn 2 erstrecken, herqestellt. Auch die AnschluOleitbahn 7 
ist iiber eine parallel zu den Leitbahnen 2 verlaufende 
Leitbahn 7a mit der der Kante 8 gegeniiberliegenden Kante 
der Tragerplatte verbunden, an der die Ansteuerung' der LED- 
Zeile erfolgt, 

Auf die Tragerplatte 1 wird ein Reflektor korper 5 so auf- 
gesetzt, dali die Halbleiterkorper 3 vom Reflektor iiber- 
deckt werden und die im Ref lektorkorper enthaltenen Licht- 
austrittsof fnungen 6 in der Ebene der Tragerplatte 1 ange- 
ordnet sind, Wie der Schnittdarstellung in dor Figur 2 
entnommen werden kann, befindet sich bei aufgesetztem Re- 
f lektorkorper in jeder Offnung 6 ein Halbleiterkorper 3, 
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wobci die Wandung der Offnunq den Halbleitcrkorper so um- 
qibt, dafi das vom Halbleiterkorper auscjehende Licht an die- 
ser Wandung reflektiert wlrd und in einer Ebene parallel 
zur Oberflache der Tragerplatte 1 aus den Lichtaustritts- 
offnungen austritt. Die Lichtaustrittsof f nungen konn^n einen 
runden oder auch einen quadratischen oder rech-beckigen 
Querschnitt aufweisen und werden vorzugsvreise mit einem 
lichtdurchlassigen zuqleich die Halbleiterkorper ximhiillen- 
den Kunststoff 9 gefiillt. Zur besseren Lichtstreuunq kann 
in diesen Kunststoff /Glaspulver oder andere eine Licht- 
streuunq bewirkende Partikel eingebracht s'ein. 

* 

* 

Der Refloktor besteht beispielsweise aus einer Mischung 
von Epoxidharz mit ca. SO Gewichtsprozent Titandioxyd. 
Hierbei handelt es sich um ein weifies diffus reflektie- 
rendes Material. Bei einem Ausfiihrungsbeispiel wxirden auf 
eine Tragerplatte mit den Mallen 77,5 x 20 x 1,5 mm 30 je 
eine Lumineszenzdiode enthaltende Halbleiterkorper aufge- 
bracht. Der Reflektor weist in diesem Fall 30 Offnungen 
mit beispielsweise rundem Querschnitt yon 2 mm Durchmesser 
in einem Raster sdastand von 2,5 mm auf. Der Ref lektorkorper 
hat in diesem Fall die AuBenabmessungen 77,5 x 12 x 4 mm, 
so dan beim Einbau der LED-Zeile in eine Frontplatte jiur 
ein Froni-plattonaus.-'chnitt mit den MaHon 77,5 x 4 mm be- 
notigt wurde und hinter der Frontplatte ein Raumbedarf von 
22 m bescand. 

Es besteht auch die Moqlichkeif, auf der Tragerplatte einen 
Oder mehrere integrierte und der Ansteuerunq der LED-Zeile 
dienende Schaltkreise unterzvibringen. Ferner kann anstelle 
einer Tragerplatte aus isolierendem Werkstoff ern selbst- 
traqender Metallstreif en verwendet werden, der durch Stan— 
zen Oder Atzen entsprechend dem erf orderlichen Leitbahn- 
muster strukturiert wurde. Stiitzende Verbindungsstege zwi- 
schen den einzelnen Leitbahnen werden dann nach der Kontak- 
tierung der Halbleiterbauelemente durch Freischneiden be- 
seitigt. 
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